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Functional Block Diagram
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_ Cs1
CSO0
DQHA
1 DQ™ I
I — | DM4 ——— |
DM CS DQS DQS DM CSDQS DQS DM CS DQS DQS DM CSDQs DQS
DQO0 —A—{lI00 — /00 DQ32 —A1/0 0 — oo
DQ1 —AM{l/0 1 DO — 101 D9 DQ33 —A /0 1 D4 — 0 1 D13
DQ2 —A{1/0 2 — Vo2 DQ34 —A1/0 2 — o2
DQ3 —A{1I03 — 1103 DQ35—A\—1/0 3 — 03
DQ4 —W1/04 — Vo4 DQ36 —A\1/0 4 {1104
DQ5 —W1/05 — Vo5 DQ37 —A\1/0 5 {1105
DQ6 —WV1/06 — 1106 DQ38 —A\ /0 6 —oe
DQ7 —MI/I07 o7 DQ39 —AA1/0 7 o7
DQS5
T DQS5 I
1 | \ DM5 1 | \
DM TS DQS Das DM CSDQs DQs DM TS DQS Das DM CSDQS DQs
DQ8 —A1/00 — /00 DQ40 —A—1/0 0 100
DQ9 —A{1/0 1 D1 — 1101 D10 DQ41 —A—1/0 1 D5 —1/0 1 D14
DQ10 —A1/0 2 — /02 DQ42 —~A*—1/0 2 — 02
DQ11 —A{1/0 3 — /03 DQ43 —A1/0 3 — 103
DQ12 —A1/0 4 o4 DQ44 —A—1/0 4 o4
DQ13 —A /05 {105 DQ45—A\—1/0 5 o5
DQ14 —AV /0 6 {1106 DQ46 —A—1/0 6 —oe
DQ15 —~V—{I/0 7 —Lo7 DO DQ47 —V /0 7 o7
DQS6
: — D6 : E—
DM TS DQS DQs DM CSDQs DQs DM CTs DQS DQs DM CSDQS Das
DQ16 —A—{l/0 0 — oo DQ48 —A*—1/00 — 100
DQ17 —A {10 1 D2 101 DM DQ49 —V— 1/0 1 D6 101 D15
DQ18 —A{1/0 2 o2 DQ50 —A\—1/0 2 —o2
DQ19 —A1/0 3 103 DQ51—A1/03 —o3
DQ20 —A—|1/0 4 —11/04 DQ52 —AM—1/0 4 —11/04
DQ21 —A /0 5 —vos DQ53 —A1/05 —105
DQ22 —A1/0 6 —voe DQ54 —A 1106 —os
DQ23 —A /07 —vo7 DQ55 — W 1/07 o7
DQS7
i DQS7 1
1 [ 1 DM7 1 [ 1
DM TS DQS Das DM CSDQs Das DM TS DQS Das DM CSDQS Das
DQ24 —A—{1/0 0 — 1100 DQ56 —A1/0 0 — /00
DQ25 —A—{1/0 1 D3 — 1101 D12 DQ57 —A /0 1 D7 /01 D16
DQ26 —A{1/0 2 — 1102 DQ58 —A\1/0 2 102
DQ27 —~M—{1/0 3 — 1103 DQ59 —A\*1/0 3 —o3
DQ28 —A1/0 4 104 DQ60 —~A—{I/0 4 o4
DQ29 —A 110 5 105 DQ61 —~M—{I/0 5 —os5
DQ30 —A1/0 6 —uoe DQ62 —~M—{I/0 6 —vos
DQ31 —AM 07 o7 DQB3 — WV 1/0 7 —vo7
L —L L —L Vpp SPD S
DM TS DQS DQs DM CSDQs Das VoV
CB0O —AW—1/00 — /00 DD/VDDQ - DO - D17
CB1 —A—lI01 D8 — 1101 D17 - T i
CB2 — W10 2 {102 VRer ——D0-D%
CB3 —A—li03 — o3 Vss T Do-D17
CB4 —AlI04 — o4
CB5 —A\lI05 — /105
CBS —A{lI06 — /o6
cB7 —W-{lI07 o7 Notes:
—W——> BA0-BA2: SDRAMs DO - D17 1. DQ-to-1/O wiring is shown as recommended but
—~— A0 - AN: SDRAMs DO - D17 may be changed. o
—— CKE: SDRAMsDO - D8 Seial D 2. DQ/DQSDPQTODT/DM/CKE/CS relations ships
——» CKE:SDRAMsD9-D17  SCL— must be maintained as shown.
—M—> RAS: SDRAMsDO0- D17 WP «—»SDA 3. DQ, CB,DQS,DM/DQS/DQS resistors: Refer to
——» CAS: SDRAMsDO- D17 J?j A0 A1 A2 associate topologydiagram
~» WE: SDRAMsDO - D17 SJ—\O SLA s,‘a\z 4. Elgtxe Qx,oll?:s, é.‘i,aAS,raVr\r/F resistors:Refer to asso-
. ODT:SDRAMsDO- D8 pology diagram.
—» ODT: SDRAMs D9 - D17




